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TÓM TẮT 

Điện cực màng bismut in situ trên nền đĩa rắn than thủy tinh được dùng với kỹ 

thuật von-ampe hòa tan anot xung vi phân để xác định vết chì (Pb) trong nền đệm 

axetat (pH  6). Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng đỉnh hòa tan (Ip) của Pb như: nồng 

độ BiIII, pH, thế và thời gian điện phân làm giàu, tốc độ quay điện cực, các chất cản 

trở< cũng đã được khảo sát. Ở  thế điện phân làm giàu -1200 mV, thời gian điện 

phân làm giàu 120s và các thông số khácđã đạt được độ nhạy cao (0,22 ± 

0,01μA/ppb), độ lặp lại tốt của Ip : RSD = 1,6% (n = 8), giới hạn phát hiện thấp (2,78 

ppb); giữa Ip và nồng độ kim loại có tương quan tuyến tính tốt trong khoảng 2,5 – 

25 ppb với R ≥ 0,995. 

Từ khoá: Điện cực màng bismut, chì, kỹ thuật  von-ampe hòa tan anot xung vi 

phân. 

 

  



 

 

Nghiên cứu xác định lượng vết chì bằng kỹ thuật von – ampe hòa tan anot xung vi phân màng bismut  in situ 

76 

 

STUDY ON DETERMINATION OF LEAD TRACE BY DIFFERENTIAL PULSE 

ANODIC STRIPPING VOLTAMMETRY TECHNIQUE WITH IN SITU BISMUTH 

FILM ELECTRODE 

 

Nguuyen Mau Thanh1,3*, Nguyen Dinh Luyen2, Mai Xuan Tinh3,  

Nguyen Anh Thu 4, Nguyen Van Hop3 

1Quang Binh University 

2University of Education, Hue University  

3Universiy of Sciences, Hue University 

4Disease Control Centre, Thua Thien Hue Province 

*Email: thanhhk18@gmail.com 

ABSTRACT 

In situ bismuth film electrode (BiFE) prepared on glassy carbon disk surface was 

used as working electrode by differential pulse anodic stripping voltammetry (DP-

ASV) for the determination of lead (Pb) in acetate buffer (pH  6). The influence 

factors on Pb stripping peak current (Ip) such as: BiIII concentration, pH, deposition 

potential and deposition time, the electrode rotating speed, interferents<  were 

also investigated. At the deposition potential of -1200 mV, the deposition time of 

120s and other appropriate experimental conditions, the method gained high 

sensitivity (0.22 ± 0.01μA/ppb), good reproducibility of the Ip: RSD = 1.6% (n  8), 

low detection limit (3) (2.78 ppb); linear correlation between the Ip and the metal 

concentration was good in the range of 2.5 – 25 ppb (R ≥ 0.995).  

Keywords: Bismuth film electrode, differential pulse anodic stripping 

voltammetry. 
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